
QuiCur™기술로 고속 부하 응답 성능을 극한까지 추구!

BD9S402MUF-C

2.2MHz 차량용 세컨더리 DC-DC 컨버터 IC

・GAIN 선택 기능을 탑재하여, 설계 자유도 향상

■ BD9S402MUF-C 고속 부하 응답 기술「QuiCur™」 ■ 응답 성능 비교

・Nano Pulse Control™기술을 탑재하여, 저전압도 출력 가능

GAIN 설정으로 세트 사양에 따른 최적화 가능

2.2MHz의 높은 스위칭 주파수를 유지한 상태에서 입력 5V에서 1V 이하의 저전압 출력 가능

BD9S402MUF-C（3.0×3.0×1.0mm）

Wettable Flank 대응

QuiCur™

응답 성능이 우수하여, 전압 변동이 적다.

피드백 회로 (DC-DC 컨버터 IC)
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보드 선도에 의한 주파수 특성 그래프
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안정 제어 영역 사용 불가불안정

f0: 제로 크로스 주파수, 응답 성능의 지표

fPC: 출력 콘덴서 COUT으로 결정되는 포인트

초고속 펄스 제어 기술

기판 이미지

제로 크로스
주파수 f0

부하 응답 파형

VIN=5.0V, VOUT=1.0V
IOUT=0A→2A（1A/μs）

기존품
DC-DC 컨버터 IC

QuiCurTM 탑재
BD9S402MUF-C

44μF (22μF×2) 44μF（22μF×2）

100kHz 300kHz

출력 콘덴서 용량
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[1A/div]

VOUT

[50mV/div]

⊿V=100mV

VOUT

[50mV/div]

IOUT

[1A/div]

⊿V=33mV

QuiCur™, Nano Pulse Control™은 로옴 주식회사의 상표 또는 등록상표입니다.

추천! 신상품

에러 앰프의 역할 분담 효과로, 출력 안정성과 응답 성능의 향상을 동시에 실현

・QuiCur™기술을 탑재하여, 뛰어난 출력 특성
(QuiCur™: 고속 부하 응답을 실현하는 로옴의 독자적인 회로「Quick Current」의 상표명)

5V에서 1V이하로
한번에 강압

Nano Pulse ControlTM 탑재

넓은 안정 제어 영역

f0 ⇒ 일정
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품명
정격전압

（V）
출력전류

（Max）（A）
입력전압

（V）
출력전압

（V）

출력전압
정밀도
（%）

스위칭 주파수
（MHz）

ON 저항
（Typ）（mΩ） 동작 온도

（℃）
ComfySILTM

기능 안전 카테고리
패키지

（mm）
Pch FET Nch FET

BD9S402MUF-C 7.0 4.0

2.7

to

5.5

Adj.

（0.6 to VIN×0.75）
±1 2.2±10% 60 35

-40

to

＋125

FS supportive*

VQFN16FV3030
（3.0×3.0×1.0）

■ GAIN 단자 설정으로, 고객의 다양한 세트 사양에 대응

■ 2.2MHz 차량용 세컨더리 DC-DC 컨버터 IC BD9S402MUF-C 주요 특성

■ BD9S402MUF-C (QuiCur™ + Nano Pulse Control™) 의 장점

설계의 최적화와 공수 삭감을 실현하는 3가지 모드를 구비하여,
고객의 세트 사양에 따른 최적화가 가능합니다.

어플리케이션 회로 (BD9S402MUF-C)

프로세스 미세화와 코어 전압 저하

出力コンデンサ容量

설계 최적화와 공수 삭감에 기여하는 모드 선택 기능

모드

기판 이미지

부하 응답 파형

IOUT=0A→2A (1A/μs)
VIN=5.0V, VOUT=1.0V

fsw=2.2MHz

44μF (22μF×2) 44μF (22μF×2)

HighGAIN 단자 설정

22μF (22μF×1)

Low Low

⊿V=33mV

위상 여유 45°
위상 여유 60°

(발진 마진 대폭 확보) 위상 여유 45°

⊿V=69mV ⊿V=69mV
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VOUT

(50mV/div) 
VOUT

(50mV/div)

IOUT

(1.0A/div)
IOUT

(1.0A/div)
IOUT

(1.0A/div)

전압 변동량 우선 안정성 우선 콘덴서 삭감 우선

ComfySIL™은 로옴 주식회사의 상표 또는 등록상표입니다.
*FS supportive : 자동차기기용으로 개발된 IC로, 기능 안전에 관한 안전 분석 서포트가 가능합니다.

출력 콘덴서 용량
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Nano Pulse Control™기술로
CPU 및 DSP (부하) 의

저전압화에 대응

응답 성능이 좋아,

전압 변동이 적다.

출력전압 1V인 경우

5%ライン
=50mV

応答性能が悪い

QuiCurTM

応答性能が良い

QuiCur™기술
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응답 성능이 좋다

5% 라인
=50mV

응답 성능이 나쁘다

아이콘을 클릭하면 로옴 홈페이지의 해당 제품 소개 페이지로, 아이콘을 클릭하면 데이터시트로 이동합니다.
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